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	Мова викладання
	Українська

	Мета дисципліни
	Метою викладання навчальної дисципліни «Оптоелектронні прилади та системи» є вивчення фізичних основ функціонування оптоелектронних приладів та систем, їх характеристик та методів застосування. 

	Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
	Здобувач повинен попередньо опанувати перелічені нижче дисципліни в обсязі викладання на фізичних факультетах класичних університетів:
• Загальна фізика. Електрика. Оптика. Фізика атома.
• Фізика лазерів або Квантова електроніка.
• Техніка спектроскопії або Техніка оптичних вимірювань.

	Анотація навчальної дисципліни
	Дисципліна «Оптоелектронні прилади та системи» вивчає принцип дії та характеристики сучасних оптоелектронних приладів та систем, зокрема, джерел оптичного випромінювання (від УФ до ІЧ, теплові джерела та газорозрядні лампи, напівпровідникові та органічні світлодіоди, напівпровідникові, волоконні, квантові каскадні та інші лазери), фотоприймачів (теплові фотоприймачі, фотоелементи, фотопомножувачі, фотодіоди, матричні приймачі, тощо).

	Компетентності 
	ЗК01. Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях. 
ФК2. Здатність проектувати засоби інформаційно вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи.
ФК3. Здатність, виходячи з вимірювальної задачі, пояснювати та описувати принципи побудови обчислювальних компонент засобів вимірювальної техніки.
ФК5. Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при конструюванні модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів.
ФК9. Здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів приладів в лабораторних умовах і на об’єктах.
ФК11. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики, оптики, лазерної фізики, оптоелектроніки та метрології.

	Результати навчання
	ПРН01. Вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки.
ПРН11. Знати стандарти з метрології, засобів вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення якості продукції.
ПРН13. Знати та вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.
ПРН15. Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство.
ПРН16. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ПРН18. Вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти науково-технічну документацію державної метрологічної системи України, міжнародні та міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю.
ПРН20. Знати і розуміти фізичні основи оптичних явищ та процесів: аналізувати, тлумачити, пояснювати і класифікувати оптичні явища, а також основні фізичні процеси, які відбуваються в них.
ПРН22. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень в галузі оптики, лазерної фізики та оптоелектроніки, що виконуються індивідуально (автономно) та/або у складі наукової групи.
ПРН24. Розуміти зв’язок оптики, лазерної фізики та метрології з іншими природничими та інженерними науками, бути обізнаним з окремими основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, а також з окремими об’єктами (технологічними процесами) та природними явищами, що є предметом дослідження інших наук.

	Види занять
	Лекції, лабораторні роботи 

	Методи навчання
	Лекції, самостійна робота
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